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1. Contexto de la asignatura
1.1. Respecto del perfil profesional

El Libro Blanco de la Ingenieria Informética defintees grandes perfiles
profesionales, que intentan agrupar las tendemeesionales actuales, pero también
pretenden quedar abiertas para poder incorporas téndencias futuras, considerando
gue esta profesion es extremadamente cambiantérdsogerfiles son los siguientes:

» Perfil profesional de Desarrollo Software. Un inigeo con este perfil ha de
estar preparado para desarrollar cualquier actividal ciclo de vida de
desarrollo de software correspondiente a produstdtsvare y aplicaciones de
dimension media.

« Perfil profesional de Sistemas. Este perfil formadoa profesionales para
analizar, disefiar, construir e implementar sistebwsados en computadoras,
gue soporten aplicaciones técnicas, comercialdgstriales, no convencionales
y de negocio en general, utilizando técnicas y d@toque aseguren la
eficiencia.

» Perfil profesional de Gestion y Explotacién de Taogias de la Informacion.
Un ingeniero con este perfil podra ser responsaldeasegurar que las
necesidades de gestion de la informacion y del conento de las
organizaciones se satisfacen con el desarrollo isnpdantacion de soluciones
informaticas.

Estos perfiles son bastante amplios y buscan aegisias principales necesidades
del sector en Espafa.

Las cualificaciones técnicas necesarias tienen dmse un amplio espectro de
conocimientos en matematicas, fisica y tecnolofjides conocimientos basicos son
esenciales para un entendimiento general de laegos naturales y su utilizacion en
aplicaciones técnicas; que en cualquier caso, rsiocgno fundamento para adquirir
conocimientos mas amplios y profundos en un canepapticacion especializado.

La asignatura de Fundamentos Fisicos de la Infacendlentro de las
titulaciones de Informatica forma parte de la easeé troncal de estas titulaciones y
constituye un pilar basico en las ingenierias. §&a easo la asignatura abarca el estudio
del campo electromagnético, los materiales magrgtic introduccion a la fisica del
estado solido, proporcionandole los conocimientsisds basicos para su adaptacion a
los nuevos desarrollos tecnolégicos.

Los conocimientos dados en esta asignatura pesimitionocer y asimilar una
gran cantidad de conceptos cientificos y técnicgmxiados con las tecnologias de la
informacion y las comunicaciones (TIC).

En las directrices generales recogidas en el LBlanco de los perfiles
profesionales de la Informatica, los conocimiergas se imparten en la asignatura se
incluyen dentro de los Contenidos Formativos Coraune



PERFIL TITULACION

PERFIL ASIGNATURA

Perfil profesional de
Desarrollo Software

Conocimiento de la metodologia
cientifica para la resolucion de

problemas, elaboracion de informes

y en el andlisis de datos.
Conocimiento y aplicacién de los
conceptos y metodos del

electromagnetismo y de la teoria de

circuitos a la compresion del disefjo,

funcionamiento y estructura de
circuitos basico eléctricos y
electronicos.

Conocimientos del estado solido
que permiten abordar el estudio y
andlisis de los dispositivos
semiconductores del entorno
informatico.

PERFIL TITULACION

PERFIL ASIGNATURA

Perfil profesional de
Sistemas

Conocimiento de la metodologia
cientifica para la resolucion de

problemas, elaboracion de informes

y en el andlisis de datos.
Conocimiento y aplicacién de los
conceptos y metodos del

electromagnetismo y de la teoria de

circuitos a la compresion del disefjo,

funcionamiento y estructura de
circuitos basico eléctricos y
electronicos.

Conocimientos del estado solido
que permiten abordar el estudio y
andlisis de los dispositivos
semiconductores del entorno
informatico.




PERFIL TITULACION PERFIL ASIGNATURA

« Conocimiento de la metodologia
cientifica para la resolucion de
problemas, elaboracion de informes
y en el andlisis de datos.

Perfill profesional dg, « Conocimiento y aplicacion de los
Gestion y Explotacion de _ conceptos y métodos del
Tecnologias de la Informacion electromagnetismo y de la teoria de

circuitos a la compresion del disefjo,
funcionamiento y estructura de
circuitos basico eléctricos y
electronicos.

« Conocimientos del estado solido
que permiten abordar el estudio y
andlisis de los dispositivos
semiconductores del entorno
informatico.

1.2. Respecto del resto de asignaturas del plan de estud

La asignatura Fundamentos Fisicos de la Informé&ticaa como materia troncal en
el primer curso de Ingeniero Informético e Ingemiérécnico en Informatica de
Sistemas y como obligatoria en Ingeniero Técnicondormatica de Gestion y, por lo
tanto el primer elemento a considerar en el pé€fila titulacion, es su caracter basico,
gue la confiere un papel clave en la formaciérnodargenieros.

Los contenidos impartidos dentro de FFI sirven a@eelpara asignaturas posteriores
dentro de las titulaciones, y por otro lado comnomimientos necesarios para que el
futuro ingeniero conozca las bases fisicas en guéusdamentan los dispositivos
informaticos actuales y las bases de las posielesotogias que deben surgir en un
futuro préximo.

Tiene relaciones con asignaturas como Tecnologi@ateputadores, Estructura de
Computadores asignaturas de primer curso, Orgadizate Computadores | y I,

CALCULO | ALGEBEA Y MATEMATICAS DIsCEETAS |

[ FUNDAMEMNTOS FISICOS DE LA INFORMATICA ]

ESTRUCTURA Y TECNOLOGIADE ORGANIZACION DE COMPUTADORES
COMPUTADORES _
C— TRECTRONICE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
AMPLIACION DE REDES




Ampliacién de Redes, asignaturas de segundo cHisotronica asignatura de tercer
curso, Automatizacién Industrial y Redes asignatuta cuarto curso y asignaturas
optativas de tercer curso.

Por otro lado, las asignaturas troncales de proueso del area de Matematicas y
Fundamentos de Programacion son necesarias pagaplecacion, comprension y
aplicacion de las nuevas tecnologias al estudidodeconceptos y leyes Fisicas
abordadas en la asignatura FFI.

1.3. Competencias previas

La asignatura no tiene competencias previas obligat Al alumno que cursa por
primera vez la asignatura se le asumen unas cao@sidy conocimientos minimos para
iniciar una carrera de ingenieria, es decir looconientos del bachillerato.

2. Objetivos y Competencias
2.1. Objetivos generales

Ol1: Comprender, interpretar, analizar y aplicas lconceptos y métodos del
electromagnetismo a la comprension del disefioidaamiento y estructura de los
dispositivos eléctricos, magnéticos y electronicods usuales que gobiernan la
estructura interna de un computador y sus peridgric

OIl2: Adquirir una comprension del método cientifieotravés de la realizacion de
practicas experimentales de laboratorio de la asiga, en las cuales se siguen de
manera explicita las diversas etapas: observaciidlisis y toma de datos,
evaluacion, comparacion de resultados y conclusione

OI3: Comprender, interpretar, analizar y aplicamietodologia usual de resolucion
de problemas en Fisica para la labor de un ingenkestimulando el desarrollo del
pensamiento abstracto que completa el aportadotpas disciplinas.

Ol4: Capacidad de aplicar los conocimientos endentificacion de modelos
tedricos y en la aplicacion de leyes y principieseyales de la Fisica, asi como, de
aplicar métodos, conceptos a la comprengi@nlos avances tecnoldgicos, su
interaccion con otras ramas de la Ciencia y la iCé¢ny a su impacto en la
sociedad.

2.2. Competencias

Cl1: Entender el concepto de magnitud fisica yulatcecuaciones de dimensiones
de las magnitudes.

Cl2: Comprender que son los campos escalares griades y saber diferenciarlos.

CI3: Entender que son las superficies equipotezxialas lineas de campo.



Cl4: Comprender que es el potencial y sus implaaes de que un campo sea 0 no
sea conservativo.

CI5: Calcular errores de las magnitudes tanto cu@edhan hecho medidas directas
o es fruto de medidas indirectas.

Cl6: Realizar e interpretar representaciones gaaftte distintas magnitudes fisicas.

CI7: Calcular ajustes de funciones y utilizar l¢goatmos de calculo de rectas de
regresion.

CI8: Manejar con seguridad y seriedad los instruoserde medida. Realizar
medidas con diversos instrumentos.

CI19: Reconocer las cargas eléctricas y compreiadetdraccion eléctrica.

CI110: Entender los conceptos de campo eléctricotgnzial eléctrico, y la relacion
entre ambos.

CI11: Interpretar el significado del campo elécromo un campo conservativo.

Cl12: Interpretar la informacion del campo eléatrig del potencial eléctrico a
través de las lineas de campo y de las superégepotenciales.

Cl13: Comprender el concepto y las implicacionedadkey de Gauss del campo
eléctrico.

Cl14: Comprender y aplicar el concepto y las ingdiones del principio de
superposicion.

CI15: Calcular el campo eléctrico para diversagitlisciones de carga continuas o
discretas utilizando la Ley de Coulomb y la LeyGhauss.

Cl16: Calcular el flujo del campo eléctrico.

CI17: Entender el concepto de dipolo eléctrico ynsportancia en las propiedades
eléctricas de los materiales.

Cl18: Determinar las ecuaciones del movimiento de particula cargada en
presencia de un campo eléctrico.

CI19: Entender las propiedades de los conductaresjeilibrio electrostética y las
aplicaciones tecnoldgicas de dichas propiedades

Cl20: Comprender que es la polarizacion de los naées y entender las
propiedades de los dieléctricos.

CI21: Diferenciar los distintos comportamientos ¢ conductores y los
dieléctricos ante la presencia de campos eléctextesnos y sus implicaciones.



Cl22: Comprender y aplicar las condiciones de oomdiad del potencial eléctrico
en la frontera de dos regiones.

CI23: Entender la funcion y la estructura de undemsador.
Cl24: Calcular la capacidad y energia almacenadas €ondensador.

CI25: Entender el origen de la corriente eléctycka definicidon de densidad de
corriente eléctrica.

CI26: Relacionar la intensidad de corriente, lasitad de corriente y la velocidad
de arrastre.

CI27: Entender el origen de la ley de Ohm, la tesisa de un material y su relacion
con la conductividad.

CI28: Comprender que son los generadores y entdndeconceptos de fuerza
electromotriz y de fuerza contraelectomotriz.

CI29: Entender y aplicar la ley de Joule de la pcite eléctrica en conductores y
generadores.

CI30: Conocer y manejar con soltura los diverssgrumentos de medida eléctricos
y de campo magnéticos del laboratorio.

CI31: Comprender el concepto de campo magnética yekcion con la fuerza
sobre una carga eléctrica en movimiento.

CI32: Determinar las ecuaciones del movimiento de particula cargada en
presencia de un campo eléctrico y/o magnético.

CI33: Comprender que el origen del campo magnéieda carga eléctrica en
movimiento.

CI34 Diferenciar los comportamientos de los canlpotgcos y magnéticos.

CI35: Modelar una espira de corriente a partir @@cepto de momento bipolar
magnético y calcular su interaccion con un campgaaco aplicado.

CI36: Comprender el origen del campo magnéticodorer una corriente eléctrica.

CI37: Calcular el campo magnético debido a unaexe a partir de la Ley de Biot-
Savart, y partir de la Ley de Ampére.

CI38: Comprender que el campo magnético no es p@tsm y sus implicaciones
con la geometria de las lineas de campo y la itemd® de un potencial escalar
magnético.

CI39: Calcular el flujo del campo magnético a tsadé superficies.



Cl40: Comprender el concepto y las implicacionedadkey de Gauss del campo
magnético.

Cl41: Calcular la fuerza que un campo magnéticocejsobre un conductor por
donde circula corriente eléctrica.

Cl42: Entender la definicion de Amperio a partir@éuerza entre dos corrientes.

Cl43: Entender el concepto de momento magnéticou yingoortancia en las
propiedades magnéticas de los materiales

Cl44: Entender el origen del magnetismo y la deation de los materiales en
funcidn de sus propiedades magnéticas.

Cl45: Comprender el comportamiento de los mateyialerromagnéticos y
ferrimagnéticos para su uso en el almacenamientdadaformacion en los
computadores.

Cl46: Entender la ley de la induccion de Faradagflley sus aplicaciones
tecnolégicas en generacion de energia eléctricametores eléctricos y en
comunicaciones.

Cl47: Calcular la fuerza electromotriz inducida an circuito en diferentes
condiciones: campo magnético variable, circuitamdafble y circuito rotante.

Cl48: Comprender y aplicar la ley de Lenz para di&da direccion de la corriente
eléctrica inducida.

Cl49: Entender el concepto de autoinduccion e ioduc mutua y calcular
coeficientes de autoinducciéon e induccion mutua ghversas configuraciones de
conductores.

CI50: Comprender la importancia de las ecuaciomeMdxwell como unificacion
de una gran cantidad de fenbmenos electromagnéticos

CI51: Comprender la funcion de los condensadore@slectores en los circuitos
eléctricos de corriente alterna

CI52: Comprender la utilidad de la impedancia enuiios eléctricos de corriente
alterna.

CI53: Entender la resonancia en los circuitos yaglisaciones.
CI54: Comprender para que sirven los filtros yajigcaciones mas comunes.
CI55: Entender el funcionamiento y aplicacion dahsformador.

CI56: Calcular diversas magnitudes eléctricas snréales eléctricas (continua y
alterna) y circuitos de los computadores.



CI57: Comprender la estructura eléctrica de losmé® y su influencia en la
circulacién de la corriente eléctrica en los mates.

CI58: Comprender la estructura de los solidosmadielo cuantico de los electrones
que permite dividir a la materia segun su compaddato respecto a la corriente
eléctrica.

CI59: Utilizar la teoria de bandas para distindpsrmateriales por su conductividad
(conductores, aislantes y semiconductores).

Cl160: Comprender y distinguir los distintos tipa@sskemiconductores.

Cl6l: Entender las razones de la diferente conddati que presentan los
semiconductores en relacion con los conductores.

Cl62: Diferenciar y calcular parametros de los semiuctores presentes en los
circuitos constituyentes de los computadores.

Cl163: Entender la utilidad del diodo y del transiist
Cl64: Comprender la importancia del transistor @mgutacion.
Cl165: Entender el funcionamiento de diversos tig@sransistores.

Cl66: Representar las medidas experimentales aglalsz y contrastar los resultados
obtenidos con las leyes que describen el experonent

3. Temario
Bloque 1: Campos y medidas experimentales.
Competencias asociadas a este bloque (CI1-CI8)

e Tema 1: Introduccién
1.1La Fisica. Método cientifico.
1.2 Magnitudes y unidades. Ecuacion de dimensiones.
1.3Campo escalar y vectorial. Gradiente de un escalar.
1.4Potencial. Campos conservativos.
e« Tema 2: Medidas y errores.
2.1 Error en la medicién. Causas y tipos.
2.2 Error absoluto y error relativo.
2.3 Calculo de errores en medidas directas.
2.4 Célculo de errores en medidas indirectas.
2.5 Representaciones graficas.
2.6 Interpolacion lineal.
2.7 Ajuste por el método de minimos cuadrados.
2.7.1 Ajuste de funciones lineales.
2.7.2 Ajuste de funciones no lineales.
2.8 Ordenes de magnitud. Notacion dieat



Bloque 2: Electromagnetismo.

Competencias asociadas a este bloque (CI5-C566) CI6

Tema 3: Campo y Potencial eléctricos.

3.1 Introduccidn histérica. Carga eléctrica.
3.2 Ley de Coulomb.
3.3 Campo eléctrico.

3.3.1 Calculo del campo eiéotcreado por una distribucion continua de

carga.
3.4 Potencial eléctrico. Energia potencial eléatri
3.5 Dipolo eléctrico.
3.6 Ley de Gauss. Flujo del campo eléctrico.
3.7 Calculo de algunos campos y potenciales etéstpara algunas
configuraciones de carga.
3.8 Movimiento de una particula cargada en un caghgctrico.

Tema 4: Electrostéatica en conductores y dielérico

4.1 Medios materiales.

4.2 Equilibrio electrostéatico en un conductor.

4.3 Conductor con cavidades interiores.

4.4 Influencia electrostatica.

4.5 Comportamiento de los dieléctricos ante un caebgctrico.
4.6 Polarizacion.

4.7 Desplazamiento eléctrico.

4.8 Ley de Gauss en presencia de dieléctricos.

Tema 5: Capacidad y condensadores.

5.1 Capacidad

5.2 Calculo de la capacidad de algunos tipos ddasadores.
5.3 Asociaciéon de condensadores.

5.4 Condensador de laminas paralelas con diadéctri

5.5 Energia electrostatica.

5.6 Fuerza entre las armaduras.

Tema 6: Corriente eléctrica. Circuitos de corriergntinua.

6.1 Corriente eléctrica.
6.1.1 Intensidad y densidadalgiente eléctrica.
6.2 Ley de Ohm. Resistividad y resistencia.
6.3 Asociacion de resistencias.
6.4 Generador. Fuerza electromotriz.
6.5 Energia eléctrica. Ley de Joule.
6.6 Diferencia de potencial entre dos puntos deinguito.
6.7 Reglas de Kirchhoff.
6.8 Circuitos RC

Tema 7: Interaccion magnética.

7.1 Introduccion.

7.2 Definicion de campo magnético. Fuerza de Ltaren

7.3 Movimiento de particulas cargadas en el senandcampo magnético.
7.4 Algunas aplicaciones del movimiento de casgasampos magnéticos.
7.5 Fuerza magnética sobre un elemento de carient



7.6 Imanes en el interior de campos magnéticos.
7.7 Accion de un campo magnético sobre una egf@raorriente. Momento
magnético.
7.8 Efecto Hall.
* Tema 8: Fuentes del campo magnético.
8.1 Ley de Biot-Savart.
8.2 Campo magnético creado por una corriente maatiectilinea.
8.3 Acciones mutuas entre dos corrientes recatip@aralelas. Definicion de
Amperio.
8.4 Campo magnético de una espira.
8.5 Ley de Ampeére.
8.6 Campo magnético creado por un solenoide.
8.7 Flujo magnético. Ley de Gauss para el camamgtio.
 Tema 9: Induccion electromagnética.
9.1 Experiencias con corrientes inducidas. Leffalmday-Henry.
9.2 Fuerza electromotriz de movimiento.
9.3 Ley de Lenz.
9.4 Corrientes de Foucault.
9.5 Induccién mutua y autoinduccion.
9.6 Establecimiento de la corriente eléctricaemitcuito RL
9.7 Energia en un inductor.
9.8 Ecuaciones de Maxwell.
 Tema 10: Propiedades magnéticas de la materia.
10.1 Materiales magnéticos.
10.2 Magnetizacion.
10.3 Intensidad magnética. Susceptibilidad y pabitiedad magnéticas.
10.4 Momentos magnéticos atbmicos.
10.5 Paramagnetismo.
10.6 Diamagnetismo.
10.7 Ferromagnetismo. Ciclo de histéresis.
10.8 Ferrimagneticos. Aplicaciones en los ordereslo
« Tema 11: Corriente alterna.
11.1 Fuerzas electromotrices sinusoidales.
11.2 Valores medios y valores eficaces.
11.3 Corriente alterna en una resistencia.
11.4 Corriente alterna en un condensador.
11.5 Corriente alterna en una bobina.
11.6 Circuito LCR en serie.
11.7 Notacion compleja.
11.8 Circuito LCR en paralelo.
11.9 Potencia en alterna.
11.10 Resonancia en circuitos LCR. Factor de adlid
11.11 Filtros.
11.12 El transformador.
« Tema 12: Teoria de redes.
12.1 Red eléctrica.
12.2 Fuentes de tensién y de intensidad.
12.2.1 Independientes.
12.2.2 Dependientes.
12.2.3 Transformaciones entre fuentes.



12.3 Divisor de tension.

12.4 Divisor de corriente.

12.5 Método de las corrientes de malla.

12.6 Método de las tensiones en los nudos.

12.7 Teorema de Kennelly.

12.8 Teoremas de Thévenin y Norton.

12.9 Teorema de la maxima transferencia de p@&enci

Bloque 3: Estado solido y dispositivos electrénicos

Competencias asociadas a este bloque (CI15-CI8 ¥-CI66)

Tema 13: Principios de la Mecéanica Cuantica.
13.1 Introduccidén a la mecanica cuantica. PostutkPlank.
13.2 El efecto fotoeléctrico y la teoria de lofes.
13.3 El modelo atémico de Bohr.
13.4 Hipotesis de De Broglie.
13.5 La ecuacion de Schrodinger.
13.6 Pozo infinito de potencial.
13.7 Configuraciones electrénicas.
Tema 14: Estructura del Estado Solido y movimieiéatronico.
14.1 Estructura del estado sdlido.
14.2 Enlaces en los sdlidos.
14.3 Modelo clasico de los electrones libres smietales.
14.3.1 Fallos de este modelo clasico.
14.4 Modelo cuantico de los electrones libres.
14.4.1 Energia de Fermi. Estadistica deFBirac.
14.4.2 La conduccion en el modelo cuandiedos electrones libres.
14.5 Teoria de bandas de energia.
14.6 Conductores, aislantes y semiconductores.
Tema 15: Semiconductores.
15.1 Semiconductores intrinsecos.
15.2 Semiconductores extrinsecos.
15.3 Conductividad eléctrica de los semicondustore
15.4 El diodo semiconductor.
15.4.1 Polarizacion directa e inversa.
15.4.2 Curva caracteristica.
15.5 El transistor.

4. Metodologia docente

4.1.

Clases presenciales.

4.1.1. Clases de teoria.

Se seguira el modelo de clase magistral. En estggpfesor transmite al
alumnado los contenidos basicos necesarios, gu#sda la evocacion de
conceptos ya adquiridos que conduzcan a la conipre® los nuevos
contenidos.



4.2.

El recurso docente mas utilizado sera el desarr@l pizarra,
transparencias y/o presentaciones en Powerpoirdlgamos contenidos se
realizan demostraciones de céatedra y se ayudaoiiprension de la teoria
mediante ejemplos practicos.

4.1.2. Clases de resolucion de problemas.

En estas, se resuelven problemas a partir de lnseptos tedricos ya
expuestos. Se proporcionaran a los alumnos una skeri enunciados
propuestos con y sin solucion de distintas aplases y diferentes niveles
de complejidad. De los que tiene solucién, alguseran resueltos por el
profesor en clase, mientras que el resto seraeltesundividualmente por
los alumnos. De los que no tienen solucién, algweran resueltos por
grupos de cuatro o cinco alumnos, exponiendo dabrde alumnos el
método resolutivo seguido.

4.1.3. Practicas de laboratorio.
Cada sesion de laboratorio tendra una duraciontdeds. Los estudiantes
en grupos de dos realizaran la practica en suidathlen el laboratorio
dirigidos y orientados por el profesor.
La evaluacion se realizard tomando en cuenta tadan el laboratorio y
la entrega de las memorias.

4.1.4. Actividades adicionales en grupos pequefios.
Consistiran en la exposicién por parte de los ahsnde determinados
aspectos de un tema que no han sido desarrollaxtosl profesor. Estas
actividades tendran lugar al finalizar los blogtesaticos 2 y 3.
Los temas podran ser indicados por el profesor apyastos por los
alumnos. Los trabajos se realizaran en grupos alecca cinco alumnos, y
uno de ellos de forma aleatoria realizara la exj@si

4.1.5. Tutorias docentes.
En sesiones antes de alguna prueba de evaluacidedsmran a resolver
dudas, repasar, aclarar conceptos en grupo parssipa a todos los
alumnos.

Estrategias de aprendizaje del alumno.

4.2.1. Estudio de la clase magistral.
Abarca toda la dedicacidn necesaria para la comagnery adquisicion de
nuevos conceptos y técnicas inherentes a la agrgn@&uede combinarse
el estudio individual con la puesta en comun deadun otros alumnos.

4.2.2. Estudio de problemas propuestos.
Para completar las clases de problemas los alurdebsran resolver
problemas propuestos con y sin solucién.
Los problemas con solucion permiten la autoevafumalel alumno v,
ademds, el conocimiento a priori de la solucidondayintuir el camino a
seguir en su ejecucion.
Los problemas propuestos sin solucion son unar@nda para preparar
los examenes y desarrollan en el alumno estratgqugaa abordar la



resolucion partiendo solo de los conocimientos ams y pudiendo
contrastarlos con sus comparferos de grupo. Se deatan método de
aprendizaje util que sera importante para la reswlu de futuros
problemas como ingeniero.

4.2.3. Estudio de practicas de laboratorio.
El estudiante debe previamente a la asistencia selsiones de laboratorio
haberse familiarizado con la practica a realizacagta sesion, repasando el
guion de la practica que va ha realizar.

4.2.4. Estudio de actividades adicionales.
Los estudiantes deberan realizar una puesta enrncgmpreparase la
exposicion de cada uno de los trabajos asignadogyeupo.

4.2.5. Tutoria individual.
En el despacho del profesor para la resoluciénudegique surjan durante
el estudio y la resoluciéon de los ejercicios y pecas propuestos. El
profesor también podra orientar al alumno parapeb\eechamiento de la
asignatura.

5. Plan de trabajo de los alumnos

NUMERO DE HORAS PRESENCIALES
Actividades en  Tutorias
ACTIVIDAD CT CP Lab grupos docentes /
pequefos examenes
Presentacion 1,0
Tema l 1,0 1,5
BLOQUE 1 Tema 2 1,0 1,0 2,0 1,0
Tema 3 1,0 2,0 1,0
Tema 4 1,0 1,5 1,0
Tema5 1,0 1,5 1,0
Tema 6 1,0 2,0 2,0 1,0+1,0
Tema 7 1,0 1,5 1,0 1,0
BLOQUE 2 Tema 8 1,0 1,5 1,0
Tema 9 1,0 2,0 2,0 1,0
Tema 10 1,0 1,5 1,0+1,0
Tema 11 1,0 1,5 2,0 1,0
Tema 12 1,0 2,5 1,0+1,0
Tema 13 1,0 1,0
BLOQUE 3 |Tema 14 1,0 1,0
Tema 15 1,0 1,0 2,0 0,0+1,0 1,0
, . 6,0
Examenes parciales
Examen Final 3.0
TOTALES PARCIALES: 16,0 23,0 10,0 14,0 12,0
TOTAL: 75.0




NUMERO DE HORAS NO PRESENCIALES

. Estudio de Realizacion Realizacion .
Estudio de de los Estudio | Tutoria
ACTIVIDAD . las de los . P
teoria - problemas . examenesindividua
practicas trabajos
propuestos
Temal 2,0 1,0
BLOQUE 1| Tema 2 1,0 1,0 3,0

Tema 3 2,0 3,0

Tema 4 2,0 3,0

Tema 5 2,0 3,0

Tema 6 2,0 1,0 3,0

Tema 7 2,0 3,0 7,5 5,0
BLOQUE 2 Tema 8 2,0 3,0

Tema 9 3,0 1,0 3,0

Tema 10 2,0 3,0

Tema 11 2,0 1,0 3,0

Tema 12 2,0 3,0

Tema 13 2,0

BLOQUE 3| Tema 14 2,0 1,0 1,0

Tema 15 2,0
Examenes parciales 24.0
Examen Final 6.0
TOTALES
PARCIALES: 30,0 5,0 33,0 7,5 30,0 7,0
TOTAL: 1125
6. Bibliografia
6.1. Bibliografia basica.

Tipler, P.A. y Mosca, G., Fisica para la Ciencia yecnologia 52 edicion. Editorial

Reverté. 2005

Gonzalez, F.A., La Fisica en problemas. Editorghar Flores, 2000.

Edminister, J.A., Circuitos eléctricos 42 ediciBdlitorial McGraw-Hill. 1995

Teran, F.; Vifiuela, U. y Arribas, E., Magnitudesctores y campos. Editorial A5.

1992




6.2.

Bibliografia complementaria.
Alonso, M. y Finn, E.J., Fisica.Editorial Addisonedley Iberoamericana. 1995

O’ Malley, J., Teoria y problemas de andlisis decuiios basicos. Editorial

McGraw-Hill. 1995

Serway, R. y Jewett, J., Fisica. 32 edicion. Editdihhomson. 2003

Sears, Zemansky, Young and Freedman., Fisica iiaea. Editorial Pearson

Addison-Wesley, 2004.

Torrent, J.L., 272 exdmenes de Fisica. Editorilaf &lores. 1994

Gascon, F.; Bayon, A.; Medina, R.; Porras, M.A. gla3ar, F., Electricidad y

magnetismo Editorial Prentice Hall. 2004

Lopez Rodriguez, V., Problemas resueltos de eleagmetismo. Editorial Centro

de estudios Ramoén Areces. 1990

6.3. Otros recursos
Revistas:

Investigacion y Ciencia

Physcics Education

Physcics Today

Revista Espafiola de Fisica

Internacional Journal of Engineering Education

Paginas Web

Existen un gran cantidad de paginas Web dedicadias Risica, se propone al
alumno que visite todas las que pueda y elija Bescaadas para preparar la

asignatura.

7. Sistema de evaluacion

7.1. Procedimiento de evaluacion

NOTA DE FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INFORMATICA

Examenes parciales 60 %
Resolucion y exposicion de problemas y otras preieba 20 %
Realizacion de practicas de laboratorio 10 %
Realizacion de trabajos 10 %




FFI=0,3x NEP1 + 0,3 x NEP2 + 0,1 x NL + 0,2 xRIP 0,1 x NT

FFI = Nota final de la asignatura

NEP = Nota del examen parcial.

NPR = Nota media de las resoluciones y exposiciolee®s problemas propuestos y
pruebas individuales.

NL = Nota del laboratorio.

NT = Nota media de los trabajos en grupo.

En las actividades, distintas a los examenes, sdraeen cuenta para la
evaluacion la actitud del alumno.

Para aplicar la expresién anterior, sera necesanier aprobadas las practicas (>5
puntos sobre 10) y haber obtenido (>2.5 puntosesb®y en cada uno de los examenes
parciales.



7.2. Criterios de evaluacion.

Calificacion

Rango

Pautas

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

9,0-10

7,0-8,9

5,0-6,9

0,0-4,9

El conocimiento y comprensién
de la materia se extiende mas 3
del trabajo cubierto por el
programa. Y los problemas son
resueltos con eficiencia y
precision.

Las destrezas experimentales
muestran un completo analisis
evaluacion de resultados.

La participacién en las clases
tedricas y practicas y en las
tutorias ha sido correcta y muy
satisfactoria.

El conocimiento y comprension
de la materia es satisfactorio. Y
los problemas son resueltos cor
precision.

Las destrezas experimentales s
buenas y muestran un analisis
evaluacion de resultados
aceptables.

La participacion en las clases
tedricas y practicas y en las
tutorias ha sido correcta y
satisfactoria.

El conocimiento y comprensién
de la materia es basico. Y los
problemas son resueltos de forn
adecuada.
Las préacticas de laboratorio son
desarrolladas con éxito razonab
y muestran un analisis y
evaluacion de resultados
aceptables.

La participacion en las clases
tedricas y practicas y en las
tutorias ha sido correcta.

El conocimiento y comprensién
de la materia no ha sido
aceptable. Y los problemas no
son, en general, resueltos de
forma adecuada.

Las practicas de laboratorio son

N

on

le




forma no adec
significado y a

generalmente.

usualmente desarrolladas de

resultados no son entendidos

» La participacion en las clases
tedricas y practicas y en las
tutorias ha sido deficiente.

uada, y el
nalisis de los

8. Andlisis de coherencia de la guia docente

COMPETENCIAS | BLOQUES DE
ESPECIFICAS | CONTENIDOS
nwn —~ | —~ —
ou » %) %) %)
Z 3 o €| 8| & |PLANDETRABAJODE| PROCEDIMIENTOS
L ﬁ c S| e S LOS ALUMNOS Y CRITERIOS DE
3z g o |~ | o EVALUACION
o 2 el g g
2 g| 8|38
- 0 0 [l
Ensefianza presencial | Procedimientos:
CI2-CI3, CI9-Cl14, Clases de teoria 'y Examen, realizacién y
Cl17, CI19-CI20, problemas / practicas de | exposicion de problemas y
Cl22-CI23, CI25, laboratorio. trabajos, practicas y
Cl27-CI29, CI31, actividades en grupo.
o1 CI33-ClI34, CI36, 3-12 | 13-15| Ensefianza no presencia
CI38, Cl40, Estudiar, realizacion de | Criterios:
Cl42-Cl46, problemas y trabajos. Dominio, comprension,
Cl48-CI55, interpretacion, analisis y
CI57-CI58, Tutorias aplicacion de los conceptos
Cl60-Ci6l y relativos al
Cl163-CI65 electromagnetismo.
Ensefianza presencial | Procedimientos:
Préacticas de laboratorio. | Practicas y actividades en
grupo.
Ensefianza no presencia
o2 |CI5-CI8, CI30y 1-2 Realizacion de practicas,| Criterios:
Cle6 busqueda de informacion Grado de actuacion y

por intenet.

Tutorias

comunicacion. Analisis y
aplicacion de los conceptos
relativos a la asignatura.




Ensefianza presencial
Clases problemas y

Procedimientos:
Examen, practicas y

Cl10, Cl12, actividades en grupo/ | problemas (de forma
Cl14-Cl16, Cl18, practicas de laboratorio. | individual y en grupo).
ClI21-ClI22, Ci24,

oI3 Cl26, CI29, 1-2 |3-12|13-15| Ensefianza no presencial Criterios:
CI31-CI32, CI37, Estudiar, realizacién de | Grado de andlisis y
CI39, Cl41, problemas, blsqueda de| evaluacién de los
Cl46-Cl47, Cl54, informacion por intenet. | procedimientos relacionadd
CI56, CI59 y con la resolucién de
Cl62-Cl66 problemas.

Tutorias

CI1, CI4-Cl5, Ensefianza presencial | Procedimientos:
Cl10-CI11, Clases de teoria 'y Practicas y problemas (de
ClI13-ClI15, CI19, problemas / practicas de | forma individual y en
Cli21, CI23, laboratorio. grupo).

ol CI26-Cl27, CI29, _ o
CI34-CI35, CI37, |1-2 |3-12|13-15| Ensefianza no presencial Criterios:
Cl40-Cl41, Estudiar, realizacion de | Grados de actuacion, andlisi
Cl45-Cl48, CI56, problemas y trabajos. y destrezas.
CI58-CI59,

Cl62-CI63

Tutorias




